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発明の内容（概要）

【課題】プローブ型ストレージおよびプローブリソグラフィなどに使用す
るプローブデバイスにあっては、その電気的特性の長期安定化を図ること
が必要である。何度も繰り返してプローブを記録媒体等の対象物に直に接
触させる場合、プローブの先端が摩耗する。これによりプローブデバイス
の電気的な接触が不安定になり、電気的特性の悪化を招く可能性がある。
プローブ先端の電気的な接触スポットの広がりを抑制することで電気的特
性の長期安定化を実現する。

１…基板 ２ａ，２ｂ…マイクロプローブ ２０…土台（第１電極）
２１…レバー ２２…第２電極 ２３…第３電極

【解決手段】 実施形態に係るマイクロプローブは、表面に第１電極を
有する土台と、前記土台により支持され、第２電極および第３電極を
有するレバーと、を具備する。前記第２電極は、前記第１電極と前記
第３電極との間に接続される。前記第３電極は、前記第２電極から前
記レバーの主面内の第１方向に突出するように形成される。前記主面
内で前記第１方向に直交する第２方向における前記第３電極の幅は、
前記主面に直交する第３方向に前記第３電極を用いて走査を行う際の
電気的接触領域の幅を規定する。

プローブ型ＭＥＭＳメモリを示す斜視図

図１のプローブ型ＭＥＭＳメモリが備えるマイクロプローブ
の拡大図

マイクロプローブの側面


